
Ingénierie Physique et Valorisation

ECTS
5 crédits

Volume horaire
75h

Présentation

Objectifs
Les multiples objectifs sont les suivants :

- Acquérir les concepts qui fondent les innovations à la
base des nouveaux dispositifs à semi-conducteurs de
l'industrie de la microélectronique
- Comprendre et modéliser les hétérostructures semi-
conductrices
- Être capable de décrire l'architecture de base d'une
charge utile de Télécommunication en comprenant la
description fonctionnelle d'un transpondeur de type «
bent-pipe »
- Acquérir une connaissance approfondie de chaque
équipement RF composant la charge utile d'un satellite
de télécommunication (Spécifications, drivers,
technologies et les points clés associés
- Développer une réflexion personnelle sur l'impact de
la science sur la société en relation avec les
changements environnementaux
- Analyser et critiquer la nature de la science et de la
technologie
- Construire un projet de recherche ayant du sens par
rapport à ses valeurs personnelles et les grands défis
sociétaux

Pré-requis nécéssaires
- Cours sur les "semiconducteurs" donné en 3IMACS.

- Manipulation des grandeurs en décibel

Notions de RF (bruit, gain)

Infos pratiques

Lieu(x)
Toulouse
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